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摘要(译)

提供一种电极膜，其不从氧化物薄膜上剥离并且其中铜原子不会扩散到
氧化物薄膜中。布线层由高粘附性阻挡膜37构成，该阻挡膜37是Cu-Mg-
Al薄膜和铜薄膜38;并且高粘附性阻挡膜37与氧化物薄膜接触。当铜，镁
和铝的总原子数设定为100at％时，如果高粘附性阻挡膜37含有0.5at％
至5at％的镁和5att之间的铝。然后，可以得到％和15at％的布线层50a，
50b，由此粘合性和阻隔性相互兼容，粘附性强，铜原子不扩散。
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